Transistor-Array mit 5 NPN-Transistoren TCA 671; G
TCA 871; G
—— - ———————— TCA 971
Bipolare Schaltung TCA 991
Typ Bestellnummer Gehause Bild Nr.
TCA 671 Q67000-T1
TCA 871 Q67000-T2
TCA 971 Q67000-T11 e »
TCA 991 Q67000-T12
TCAB71 G Q67000-A2366 } SO-14 } 30
TCAB71G Q67000-A2367

TCA 671, TCA 871, TCA 971 und TCA 991 sind monolithisch integrierte Transistor-Arrays mit
je 5 NPN-Transistoren. Die Arrays sind fur Schalter- und Verstarkeranwendungen bis
ca. 10 MHz geeignet. Wegen des einheitlichen Aufbaus streuen die Daten der Transistoren nur
wenig. Die Arrays sind vorteilhaft einzusetzen in: Lampentreiber, Verstarker, Impulsgeber
und TCA 971 und TCA 991 besonders fir diskret aufgebaute Differenzverstarker.

® Vielseilig einsetzbar

@ Geringe Streuung von Ugg und B
@ GroBer Ausgangsstrom

@® Guter thermischer Gleichlauf

AnschluBanordnungen

TCA 671, TCABT1 Substrat = AnschiuB 3
TCA 971, TCA 991 Substrat = AnschluB 13
Der Substratanschluf muB mit dem negativsten
Potential verbunden werden.
8
T
T3

e s e <y | B TR
s 5 e 10 e oot g e

|15? T4

m 12

el §I/=/M3045

301

TCA671; G
TCA 871; G
- — TCA 971
TCA 991
Grenzdaten TCA 671 TCA 871
TCA 971 TCA 991
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Uceo 45 35 v
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Uceo 42 32 v
Emitter-Basis-Durchbruchspannung Uego 6 6 v
Kollektor-Substratspannung (/e = 100 pA) Ues 80 60 v
Kollektor-Strom Ic 200 200 mA
Basisstrom Is 10 10 mA
zul. Verlustleistung far Einzeltransistor Pt 300 300 ronW
Sperrschichttemperatur T 150 150 C
Lagertemperatur T —40 bis 125 —40 bis 125 °c
Warmewiderstand (System-Umgebung) Rinsu 85 85 K/w
TCAB71G; TCAB71G R su 145 145 K/w
Funktionsbereich
Umgebungstemperalur im Betrieb Tu —25 bis 85 —25 bis 85 °C
Kenndaten TCA 671 TCA 871
T,=25°C TCA 971 TCA 991
min typ max | min typ max
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
bei [c =100 pA, [g=0 Ucgo 45 35 \"
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
bei [c =100 pA, [g=0 Uceo 42 32 A
Kollektor - Substrat-Durchbruchspannung
bei [z =100 pA, Ics=0 Ues 80 60 v
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
bei [ =100 pA, I[c=0 Uego |6 6 ¥
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
bei [ =50 mA; [z =5mA Uce sat 200 | 350 - 200 |[350 |mVv
Kollektor-Basis-Reststrom
bei Ugg =25V, [g=0 Ieao 0,02 |1 0,02 |10 pA
Kollektor-Emitter-Reststrom
beiUge =25V, [g=0 Iceo 10 1 100 | pA
Statische Stromverstarkung
bei Uge =3 V, [o =100 pA 40 |80 40 |80
beiUce =3V, [c=1mA 100 | 140 100 | 140
bei Uge =3V, [; =10 mA 100 | 160 100 | 160
bei Uge =3V, Ic = 100 mA 40 100 40 100
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